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摘要(译)

本发明提供一种有机发光二极管显示器的像素结构及其制作方法，所述
像素结构包括一第一晶体管以及一第二晶体管。第一晶体管包括一第一
漏极与一第一源极。当第一漏极与第一源极间具有一电压差时，第一晶
体管具有一第一次临界斜率。第二晶体管包括一第二漏极与一第二源
极。当第二漏极与第二源极间具有此电压差时，第二晶体管具有一第二
次临界斜率，且第二次临界斜率大于第一次临界斜率。本发明使第一晶
体管的第一次临界斜率小于第二晶体管的第二次临界斜率，以差异化第
一晶体管与第二晶体管的电流与电压特性，使第一晶体管可具有较快的
开关速度，且第二晶体管则可提供多种不同的第二漏极电流。
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